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MODULATO

Mod. Elettra 412

Si tratta di uno strumento necessario per la taratura
e Ja messa a punto dei radioricevitori

L ‘oscillatore modulato mod. 412 & uno
strumento in grado di fornire un segnale
RF modulato o no, la cui frequenza pud essere
variata entro determinati limiti, stabiliti dalla
gamma di funzionamento, agendo su un’appo-
sita manopola situata sul pannello dello stru-
mento stesso.
Il segnale da esso generato € simile a quello
irradiato dalle stazioni radiotrasmittenti: infat-
ti il segnale prodotto dall’oscillatore pud essere
modulato in ampiezza con un segnale BF. Ap-
plicando questo segnale alla presa d’antenna
di un radioricevitore, & possibile effettuare il

TUTTOCOSTRUIRE

collaudo e la ricerca dei guasti negli stadi am-
plificatori a RF ed a FI.

Inoltre, 'oscillatore modulato ¢ indispensabile
per eseguire la taratura, cioe¢ la messa a punto
dei circuiti accordati dei radioricevitori.

E possibile infine prelevare dall’oscillatore so-
lamente il segnale modulatore BF, il quale pud
essere utilizzato per il collaudo degli stadi am-
plificatori BF.

L’oscillatore modulato & formato essenzialmen-
te da quattro parti distinte, e cioé: dall’alimen-
tatore, dall’oscillatore RF, dall’oscillatore BF
(modulatore), dall’attenuatore d’uscita; di cia-
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MATERIALE OCCORRENTE

cambiatensione rotante

condensatori elettrolitici da 32 pF - 350 VI
condensatori ceramici da 4,7 nF - 500 VI
condensatore a mica da 500 pF - 1 kVp
condensatore a carta da 22 nF - 630 VI
condensatore variabile ad aria da 500 pF con
compensatore

condensatori a mica da 220 pF - 1 kVp, toll. =5%
condensatore ceramico a disco, oppure a tubetto,
da 10 pF - += 1 pF - 300 VI opure 500 VI
condensatore elettrolitico da 5 uF - 50 VI, toll.
—10% +50%

cordina con molletta

gruppo MF

gruppo RF a 3 gamme

interruttori a pallina

manopola a pressione

manopole a freccia

manopola a disco con traguardo

manopola con piattello, @ 35 mm

pannello dell’oscillatore

perno di comando con rondella

piastra per ["alimentatore

piastra di supporto

potenziometro a grafite da 1 ki1

puleggia, fondo gola ¢¢ 80 mm

resistore ad impasto da 2,2 k{1 - 2 W,

resistore ad impasto da 56 {2 - 0,5 W, toll. :10%
resistore ad impasto da 120 {1 - 0,5 W, toll. +=10%
resistore ad impasto da 150 £2. 0,5 W, toll. +=10%
resistori ad impasto da 330 k{2 - 0,5 W, toll.
+10%

resistore ad impasto da 10 kf2 - 1 W, toll. +10%
rn:l:turu ad impasto da 100 k2 - 0,5 W, toll.
+=10%

resistore ad impasto da 560 {1 . 0,5 W, toll.
+10%

resistori ad impasto da 47 k{2 - 0,5 W, toll. +10%
resistori ad impasto da 22 k2 - 0,5 W, toll. +10%
resistore ad impasto da 18 k{1 - 0,5 W, toll. =10%
resistore ad impasto da 82 k2. 0,5 W, toll. 10%
resistori ad impasto da 47 k0 W, toll. +10%
scatola esterna

scatola schermante

spia rossa con lampada incorporata

spina volante

trasformatore di alimentaz.; prim. 0 =~ 220 V -
sec. 175 V, 6,3 V

1 valvola ECF80 = 6BLS

1 zoccolo noval

Filo per collegamenti, filo trecciola, boccole Iso-
late, banane, manopole, capicorda, viti, dadi, ba-
sette, distanziatori, rondelle, squadrette e minute-
rie varie
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scuna di queste parti esamineremo ora il fun-
zionamento.

Funzionamento del circuito - Lo stadio
alimentatore non presenta alcuna particolarita
di rilievo; il suo compito & di fornire la ten-

Fig. 2 - Circuito oscillatore per la gamma MF.
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Fig. 3 - Schema pratico dello stadio alimentatore.

sione continua per l'alimentazione degli anodi
dei tubi e la tensione alternata di valore op-
portuno per l’accensione dei filamenti.

Come si pud osservare nello schema elettrico
della fig. 1, la tensione fornita dall’avvolgi-
mento secondario AT del trasformatore di ali-
mentazione viene applicata all’anodo del rad-
drizzatore al selenio che provvede a raddriz-
zarla.

All'uscita del raddrizzatore vi & il circuito di
filtro composto dai condensatori elettrolitici
C9 e C10, entrambi da 32 pF, e dal resistore
R108 da 2,2 k{2; questo circuito ha la funzione
di rendere perfettamente continua la tensione
raddrizzata che verra utilizzata per I’alimenta-
zione degli anodi dei tubi dell’oscillatore BF
e dell’oscillatore RF.

L’oscillatore RF si pud considerare il princi-
pale stadio dell’oscillatore modulato, perché &
quello che genera il segnale RF.

Esso ¢ formato essenzialmente da un tubo am-
plificatore (nel nostro caso dalla sezione triodo
del tubo ECF80), il cui circuito d’ingresso &
accoppiato a quello d’uscita in modo tale da
provocare l'innesco delle oscillazioni; la fre-
quenza di queste oscillazioni ¢ determinata dal
circuito risonante collegato alla griglia con-
trollo del tubo stesso.

Nel nostro circuito ’accoppiamento tra il cir-
cuito di griglia e quello di anodo & ottenuto
dall’avvolgimento di reazione, inserito nel cir-
cuito anodico del tubo tramite il condensatore
da 680 pF ed accoppiato all’avvolgimento del
circuito risonante per mutua induzione.

Il circuito oscillante & formato da un avvolgi-
mento, il cui valore d’induttanza dipende dalla
gamma di frequenza che si desidera ottenere,
e dal condensatore variabile CV1. Variando la
capacita del condensatore variabile & possibile
ottenere tutti i valori di frequenza compresi
in clascuna gamma.

L’induttanza della bobina del circuito oscillan-
te (bobina di sintonia) pud essere variata agen-
do sull’apposito nucleo; in tal modo & possi-
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Fig. 4 - Pannel-
lo dell’oscillatore.

bile eseguire la taratura, cioé fare si che la fre-
quenza del segnale generato sia esattamente
compresa, per ogni gamma, nei limiti stabiliti.
Quando il commutatore del gruppo € disposto
sulla gamma OC, interviene il condensatore da
270 pF che ha il compito di consentire al con-
densatore variabile CV1 di ricoprire la gamma
prestabilita.

Il condensatore C19 da 500 pF ed il resistore
R110 da 47 kQ costituiscono il gruppo RC
di polarizzazione del tubo. In particolare, il
resistore R110 determina 'ampiezza dell’oscil-
lazione generata: diminuendo il suo valore
aumenta ’ampiezza del segnale, mentre aumen-
tandolo accade il contrario.

Quando la manopola del gruppo RF & disposta
sulla posizione MF, il circuito dello stadio
oscillatore RF si presenta come illustrato nella
fig. 2, nella quale tutti gli altri componenti
che non fanno parte del circuito oscillatore per
la gamma MF sono stati omessi.

Come st pud rilevare, un estremo del circuito
risonante ¢ collegato alla griglia controllo del
tubo tramite il condensatore da 8,2 pF, mentre
Paltro estremo del circuito risonante & colle-
gato, tramite il condensatore da 15 pF, all’ano-
do del tubo stesso.

La capacitd del circuito risonante ¢ formata
dal compensatore e dal condensatore da 8,2 pF
collegati in parallelo tra loro ed in serie al
condensatore da 15 pF; il punto di unione dei
tre condensatori & collegato a massa.

Questo tipo di oscillatore & detto oscillatore di
Colpitts, dal nome del suo ideatore; tale tipo
di oscillatore ¢ particolarmente impiegato per
generare frequenze elevate, appunto come quel-
le comprese nella gamma MF.

La reazione fra il circuito anodico ed il circuito
di griglia & ottenuta per mezzo del partitore
capacitivo, formato dal condensatore da 15 pF
collegato in serie al parallelo del condensatore
da 8,2 pF con il compensatore. Il grado di
accoppiamento & dato dal rapporto delle due
capacita.

Il vantaggio di questo circuito oscillatore &
quello di non avere alcuna bobina di reazione.
A differenza del circuito oscillatore per le gam-
me OL, OM ed OC, la variazione del valore
della frequenza generata avviene variando !'in-
duttanza della bobina del circuito risonante
anziché variando la capacita; la variazione del-
I'induttanza avviene mediante lo spostamento
del nucleo nell’interno della bobina.

Lo stadio oscillatore BF o modulatore genera

CARATTERISTICHE DELL'OSCILLATORE MODULATO

Gamme di frequenza del segnale RF: vengono selezionate mediante un apposito commutatore. Esse

sono le quattro seguenti:

— gamma OL (onde lunghe)
— gamma OM (onde medie)
— gamma OC (onde corte)

— gamma MF (onde metriche)

da 165 kHz a 500 kHz
da 525 kHz a 1.800 kHz
da 5.7 MHz a 12 MHz
da 88 MHz a 108 MHz

Modulazione: interna ed esterna; ciog possibilita di modulare il segnale RF con il segnale BF a 800 Hz
circa prodotto dall'oscillatore stesso oppure mediante un segnale BF esterno.

Segnale BF: possibilita di prelevare soltanto il segnale BF a 800 Hz mediante lo stesso commutatore
di gamma, per il controllo degli stadi amplificatori BF.

Attenuatore: a regolazione continua, ottenuta con un potenziometro a variazione lineare mediante il
quale & possibile regolare |'ampiezza del segnale d'uscita da zero al valore massimo.

Alimentazione: in corrente alternata per le tensioni 125 V - 160 V . 220 V; alimentatore anodico con

raddrizzatore al selenio.

Lo stadio oscillatore RF e quello oscillatore BF sono realizzati rispettivamente con la sezione triodo

e la sezione pentodo del tubo ECF80.
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